HEPIAHYH

H teyvikn PLIE (pulsed laser induced epitaxy), ypnopomomdnke yuo
tayeio kpvotaAromoinom vueviov a-SiGeC ta omola elyav evamotebel péow
¢ teyvikng LCVD (laser chemical vapor deposition) mdvem 6€ VTOGTPOUOTOL
Si (100). H perétn pe mAeKTpoviKi] WIKPOOKOTIOL VYNANG  OOKPITIKNG
wavomrac (HRTEM) avtdv tov Aentdv vueviov, ta omoia giyov avomtuydet
pe ddpopec evepyslokég mukvotnteg laser, amédeiée 0TL 0 GLVOVACUOS TMOV
mpoovapepPEVTIOV  TEYVIKOV  pmopel  va dMoEl €V OAOKANPOTIKA
KPUOTOALOTOMUEVO  KPAUO, OKOMOL KOl yloo Tr YOUNAOTEPN EVEPYELOKN
mokvotTa oL YpNooromnke. Katw amd éva cuykekpluévo KatdeAL pong
(yopo ota 450 ml/cm’), mopatnpeitar o oynuotiopnds vnoidwv. Tty
nepimtoon g yapnhotepng  evépyewng (100 ml/em®), Tt0 VA
KPLOTOAAOTOMONKE UEPIKADS (UE TIG KPUOTAALOTOMUEVT] TEPLOYN Vo €lval M
deomodlovcn  KATAGTOGON), O€ £VO  VAVOKPUOTOAMKO kpdupo pe  €va
a&loonpeiwto oG eMTASINKE OVOTTUYUEVOV KOKK®V Kol pe néyefog KOKKV
oTN KMUOKO HEPIKAOV SEKATWV TOV VAVOUETPOL. EEXEPVOVTAG OVTO TO KOTDPAL
OVOTTTOGGETOL £€VO. OPKETO OHOAO AEmMTO LUEVIO. X OVTN TN TEPimTOOoN M
KpvotaAlomoinon eivar oyeddv KaboAkn kot to kpduo €yel avamtvybel pe

oxedoV TéAELN emTa10KE TPOTO.





